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一种磁性隧道结及存储单元

(57)摘要

一种磁性隧道结及存储单元，磁性隧道结包

括纵向依次层叠的第一电极层(210)、第一固定

磁性层(220)、隧穿绝缘层(230)、自由磁性层

(240)、覆盖层(250)、第二固定磁性层(260)和第

二电极层(270)，第一固定磁性层(220)和第二固

定磁性层(260)各自具有固定的磁化方向，第一

固定磁性层(220)的磁化方向具有纵向的分量，

且第二固定磁性层(260)的磁化方向在纵向上的

分量与第一固定磁性层(220)的磁化方向在纵向

上的分量方向相反，自由磁性层(240)具有垂直

磁各向异性能，这样，在写入电流经过磁性隧道

结时，自由磁性层(240)会受到来自第一固定磁

性层(220)和第二固定磁性层(260)的两个同向

的自旋转移力矩，具有更高的电流效率，因此需

要的翻转电流较小，因此可以降低器件的写入电

流，降低写入功耗。
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